Karta danych technicznych

produktu

Parametry

XUM2APXBM8

Czujniki fotoelektryczne XU, miniaturowe,

wigzka przelotowa, Smax=30 m, system, PNP,

ztacze M8

Parametry uzupetniajgce

Parametry podstawowe

Gama produktéw

Nazwa serii

Telemecanique Photoelectric sensors XU

Jeden tryb do ogodlnego uzytku

Typ czujnika
elektronicznego

Czujnik fotoelektryczny

Nazwa czujnika

Konstrukcja czujnika

XUuMm

Miniaturowy

System detekgji

Wiazka przechodzaca

Materiat Plastik
Rodzaj sygnatu Dyskretny
wyj$ciowego

Typ obwodu DC

zasilajagcego

Metoda okablowania

3-przewodowy

Typ wyjscia
dyskretnego
Funkcja wyjscia
dyskretnego

PNP

1 NO lub 1 NC programowalne

Przytacza elektryczne

1 zlagcze meskie M8, 4 piny

Emisja

Czerwona dioda LED wigzka przechodzgca

[Sn] znamionowa
odlegtosé wykrywania

20m

Materiat obudowy PBT
Materiat soczewki PMMA
Maksymalna odlegto$¢ wykrywania 30m
Rodzaj wyjscia Stan staty

Lampka led LED informujgca o stanie fgcznika Zasilanie zataczone: 1 lampka LED (Zielony)
Receiver/Output: 1 lampka LED (pomaranczowy)

Odbiornik/zasilanie zatagczone: 1 lampka LED (Zielony)

Znamionowe napiecie zasilania [Us] 12...24 V DC z zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg

Graniczne napiecie zasilajace 10...30 v DC

Zdolnos¢ taczeniowa w mA <= 100 mA z zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe
Czestotliwosc¢ przetaczania <=1000 Hz

Maximum voltage drop <2V

20 mA for transmitter
20 mA for receiver

Obcigzenie prgdowe

Maximum delay first up 100 ms

Maximum delay response 0,5ms

Maximum delay recovery 0,5ms

Nastawianie Czutos$é poprzez potencjometr

Gtebokos¢ 20 mm

Wysoko$¢ 44 mm

Szerokosc¢ 10 mm

Masa produktu 0,019 kg

Sktad zestawu Transmitter + receiver XUM2AKXBMS8T + XUM2APXBM8R

Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spetniania roli substytucyjnej i nie moze by¢ rowniez stosowana do okreslenia przydatnosci i niezawodnosci tych produktéw dla konkretnych aplikacji uzytkownika.

Kazdy uzytkownik lub integrator musi wykona¢ odpowiednig i petng analize ryzyka, ocene a takze testy produktow w odniesieniu do odpowiedniego, okreslonego zastosowania lub uzycia.

TMSS Holding ani A%adna z jego firm stowarzyszonych lub zaleA%nych nie ponosi odpowiedzialnoAci za niewAlaACIciwe uAVycie przedstawionych tutaj informacji.

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentaciji zawierajg ogéine opisy i/lub parametréw technicznych przedstawianych produktow.
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Srodowisko pracy

Certyfikaty produktu

cULus[RETURN]CE[RETURN]UKCA

Temperatura otoczenia dla pracy urzgdzenia -30...55 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40...70 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 35...95%

Odpornos¢ na $wiatto otoczenia

40000 Lux $wiatto stoneczne
10000 lux $wiatto zaréwki

Odpornos¢ na wibracje

9 gn, amplituda = +/- 1.5 mm (f = 10...500 Hz)for every axis zgodnie z IEC
60068-2-6

Odpornos¢ na wstrzgsy

100 gn (czas trwania = 11 ms) dla for every axis zgodnie z IEC 60068-2-27

Stopien ochrony IP

Jednostka opakowania

IP67 zgodnie z IEC 60529
IP65 zgodnie z IEC 60529

Jednostka miary opakowania 1 PCE
llos¢ jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokos$¢ opakowania 1 1,2cm
Szeroko$¢ opakowania 1 9cm
Dtugosc¢ opakowania 1 13 cm
Waga opakowania 1 219
Jednostka miary opakowania 2 S02
llos¢ jednostek w opakowaniu 2 120
Wysokos¢ opakowania 2 15cm
Szeroko$¢ opakowania 2 30 cm
Dtugo$c¢ opakowania 2 40 cm
Waga opakowania 2 3,012 kg

Oferta zréwnowazonego rozwoju

Ustawa Proposition 65 (Kalifornia)

W przypadku wszystkich zapytaA[] Reach Rohs

skontaktuj siAC] z nami pod adresem

WARNING: This product can expose you to chemicals including: Diisononyl
phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer,
and Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California
to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to
www.P65Warnings.ca.gov

sustainability@tesensors.com

Warunki gwarancji

Gwarancja 18 months
,
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Karta danych technicznych XUM2APXBMS8
produktu

Dimensions Drawings

Dimensions
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(1) : Setting potentiometer (sensitivity)
(2) : Setting potentiometer (output)
(3) : Reception
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Connections and Schema

Connection and schema

Wiring diagram
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(a): Transmitter

(b): Receiver

(c): Not connected
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Performance Curves

Detection curves

Lateral displacement
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